














































































专利名称(译) 液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US7453548 公开(公告)日 2008-11-18

申请号 US11/471032 申请日 2006-06-20

[标]申请(专利权)人(译) 杉浦NORIO
OHMURO KATSUFUMI
田代国广

申请(专利权)人(译) 杉浦NORIO
OHMURO KATSUFUMI
田代国广

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 SUGIURA NORIO
OHMURO KATSUFUMI
TASHIRO KUNIHIRO

发明人 SUGIURA, NORIO
OHMURO, KATSUFUMI
TASHIRO, KUNIHIRO

IPC分类号 G02F1/1368 G02F1/1343 G02F1/1335

CPC分类号 G02F1/133553 G02F1/133345 G02F1/133371 G02F2201/122 G02F1/136227

审查员(译) NGUYEN，粪便

优先权 2002365100 2002-12-17 JP

其他公开文献 US20060238674A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

栅极总线，数据总线，TFT等形成在一个玻璃基板上。而且，与栅极总
线并行布置的线性结构与栅极总线和数据总线中的任何一个同时形成。
然后，在基板上形成正性抗蚀剂膜，然后通过将紫外线照射到抗蚀剂膜
上来仅固化表面层。然后，对抗蚀剂膜进行退火。由于线性结构存在于
抗蚀剂膜下面，因此抗蚀剂膜的横截面通过退火而起皱，因此在与表面
上形成的结构几乎相同的方向上延伸的皱纹状粗糙度。然后，在抗蚀剂
膜上形成反射电极。
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